


































专利名称(译) 液晶显示器、薄膜晶体管液晶显示器的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 CN101666931B 公开(公告)日 2011-12-28

申请号 CN200810119724.2 申请日 2008-09-05

[标]申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

[标]发明人 王峥
柳在一

发明人 王峥
柳在一

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/1362 G06F3/041 H01L27/12 H01L21/84

CPC分类号 G06F3/044 G02F1/13338 G06F3/0412 G06F3/0443 Y10T29/49117

代理人(译) 刘芳

其他公开文献 CN101666931A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示器、TFT-LCD阵列基板及其制造方法，TFT-
LCD阵列基板包括栅线、数据线、像素电极和薄膜晶体管，其中，所述
像素电极位于所述栅线和数据线限定的像素区域内，所述薄膜晶体管形
成在所述栅线和数据线的交叉处，还包括与所述数据线平行的信号线，
所述像素电极与信号线重叠形成第一感应电容，所述像素电极与栅线重
叠形成第二感应电容。本发明能够简化制造工艺，降低生产成本，并且
不会对液晶画面的品质产生影响，也不会有将触摸面板暴露在外带来的
外部环境影响而降低寿命的问题，且本发明结构简单，制造工艺难度
低，不会降低液晶显示装置的开口率。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d912c3b3-b34b-46c5-9a6d-c3f68298dfbd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041798849/publication/CN101666931B?q=CN101666931B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101666931B

